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Introducao |

O YVO,Eu* tem sido usado como luminéforo
vermelho em diversos dispositivos de alta
resolucdo, lampadas de mercurio e detectores de
imagens médicas, pois apresenta excelente
eficiéncia quantica. O fon lantanideo Eu®* é um
excelente centro 6ptico, pois elucida o ambiente
guimico e emite forte radiacdo vermelha, por meio
de sua transicdo °Do—'F,." A adicdo de fons Bi** na
matriz pode intensificar a emissdo do ion
lantanideo, porque apés absorver energia ele a
transfere para os fons Eu®*. Diante disso, os
luminoforos Y ge.,Bi, VO4:Eug 01 (% = 0,01; 0,03; 0,05
%) foram preparados por meio do processo sol-gel,
utilizando como solvente e doador de oxigénio o
etanol anidro e como precursores 0s cloretos de
bismuto e de itrio, acetato de eurbpio e
acetilacetonato de vanadio, sob agitacdo e
aguecimento. Apos a evaporagdo do solvente os
pés obtidos foram tratados termicamente a 800 e
1000 °C por 4 horas e caracterizados por difracdo
de raios X e fotoluminescéncia do fon Eu®*.

Resultados e Discussao |

Nos difratogramas de raios X foram observados
picos referentes apenas a fase YVO,, com estrutura
tetragonal e grupo espacial 14,/amd. > Nenhum outro
pico foi observado comprovando a eficiéncia do
processo sol-gel na obtengcdo da matriz pura. O
aumento na temperatura de tratamento térmico foi
importante para o aumento da cristalinidade do
material, a qual pode interferir nas propriedades
espectroscopicas do luminoforo. Nos espectros de
excitacdo do fon Eu®" incorporado na matriz
YVO,Eu* Bi* foram observadas a presenca de
bandas largas em todos os espectros entre 250 e
380 nm, caracteristicas de banda de transferéncia
de carga (BTC), atribuida a transferéncia dos ions
Bi** para os fons Eu** e do anions VO,
correspondente as transi¢cdes dos niveis do estado
fundamental 'A, (‘T,) para os niveis dos estados
excitados *A; (‘E) e 'E (*T,) de acordo com a teoria
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do orbital molecular.”* Com o0 aumento da
concentracdo do ion Bi** nos lumincforos, a BTC
sofreu um deslocamento para maiores
comprimentos de onda, que indica que ha menor
covaléncia entre o metal—ligante (Eu**—0%).' Entre
380 e 500 nm transicdes f-f referentes ao ion Eu®*
foram observadas, sendo a ‘Fo — °Lg e a 'Fy — D,
as mais intensas. Os espectros de emissdo
apresentaram bandas finas e intensas referentes as
transi¢cBes dos niveis do estado excitado para niveis
do estado fundamental do fon Eu**, conhecidas por
°D,—'F; e Do—'F; (J = 0-4). As emissdes mais
intensas foram observadas ap6s o tratamento
térmico a 1000 °C. A banda mais proeminente foi a
transicdo de carater dipolo elétrico *Do—'F,, que
indica que o fon Eu®*" ocupa um sitio sem centro de
inversdo de simetria.> O aumento da concentragéo
dos fons Bi** n&o favoreceu o aumenta da emisséo
do ion, observado pela diminuicdo das intensidades
relativas de emissao.

Conclusodes

A insercdo de fons Bi** mostrou que houve um
aumento na emissdo do fon Eu®*" na matriz YVO,,
conforme comparacdes com o material sem Bi**
(Ref. 1) e a quantidade ideal em relacdo a
concentracéo do fon Eu®* foi de 1 % em mol. Por
isso, pode-se afirmar que o fon Bi** se comportou
como sensibilizador, para determina concentracao
do ion, transferindo a energia recebida para o ion
Eu** e, consequentemente, aumentando a
intensidade da emissdo. O processo sol-gel se
mostrou promissor para a obtencdo do luminéforo
puro a 800 °C.
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